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シリコンPNPエピタキシャルプレーナ型トランジスタトランジスタ(2SD2560とコンプリメンタリ) 用途：オーディオ、シリーズレギュータ、一般用
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シリコン三重拡散プレーナ型トランジスタ(2SB1647とコンプリメンタリ) 用途：オーディオ、シリーズレギュレータ、一般用
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